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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 53.41.31

Тема дисертації:
1. Наукове обгрунтування і розробка технології монокристалів кремнію методом спеціальної
електрометалургії (безтигельною зонною плавкою).

2. Scientific fundamentals and development of a competitive technology of single crystal silicon by the method of
special electrometallurgy (float - zone melting).

Реферат:
1. Науково обгрунтована і розроблена технологія монокристалів кремнію методом спеціальної
електрометалургії (безтигельною зонною плавкою). Для дослідження використовувалися рентгенографічні,
металографічні і електронно-мікроскопічні методи досліджень. Встановлені чисельні методи визначення
режимів плавки і легування, розроблені критерії оцінки якості матеріалу. На основі запропонованого
механізму утворення мікродефектів розроблені технологічні режими вирощування монокристалів із заданим
типом мікро-дефектів. Розроблена і впроваджена на ЗДТМК технологія монокристалів діаметром 100-105
мм.

2. Monocrystalline silicon technology has been developed and scientifically substantiated by the method of special
electrometallurgy (by float-zone melting). For research purpose x-ray-graphical, metallographical and electron-
microscopic method have been used. Numerical method for determination of regimes of melting and doping have



been found, criteria for evaluation of material quality have been developed. On the basis of the suggested
mechanism for microde-fect microdefect formation there have been developed technological regimes for single
crystal growth with a target type of microdefects. At ZSTMC a technology for production of single crystals of 100-
105 mm in diameter have been developed and introduced into production.
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Рецензенти

VIII. Заключні відомості
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Ревун Михайло Павлович
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